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Beschreibung 

Gepaarter Doppel-Kaitleiter 

Die Erf indung betrif ft einen gepaarten Doppel-Kaltleiter fur 
Uberlastschutz, insbesondere zum Telef onlinienschutz . 

Als gepaart warden zwei Kaltleiter bezeiclmet, wenn sie nur 
eine bestiramte Widerstandsdif ferenz aufweisen. Derartige ge- 
paarte Kaltleiter warden beispielsweise zum Telef onlinien- 
schutz eingesetzt, wozu zwei konventionell bedrahtete Kalt- 
leiter in eine Platine gelStet werden. Urn sicherzustellen, 
daS zwei gepaarte Kaltleiter eingelotet warden k6nnen, mussen 
auf einer Verpackungseinheit (ublicherweise Gurt) alia Bau- 
elemente in einem bestinmiten, engen Widerstandsberaich lie- 
gen. 

Neben detn erhohten Auf wand beim Herstellen der Verpackungs- 
einheit und dem Einldten von zwei Bauelementen auf einer Pla- 
tine besteht weiterhin die Gefahr, dafi durch die lokale Posi- 
tion der zwei Kaltleiter eine mogliche Temparaturdrif t und 
damit ein nicht ordnungsgemafies Funktionieren der Anordnung 
entstehen kann. 

Aufgabe der Erf indung ist es, gepaarte Kaltleiter der ein- 
gangs genannten Art anzugeben, die in einfacher Weise auf ei- 
ner Platine angeordnet wefden konnen, bei denen weiterhin 
keine Verwechslungsmoglichkeiten beim Einbau entstehen kdnnen 
und bei denen eine mSgliche Temperaturdrif t ausgeschlossen 
ist, 

Diese Aufgabe wird erf indungsgema£ dadurch gel6st, daS die 
Anordnung als Chip-Bauelement ausgebildet ist, \and daB die 
Kaltleiter gemeinsam in einem ffir eine SMT-Technologie vorge- 
sehenen Gehause angeordnet sind, 

Damit werden die Vorteile erzielt, daS durch die GehSuseaus- 
bildung in SMT (Surface Mount Technology) eine obarflSchen- 
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montierbare Anordnung erhalten wird, die in einfacher Weise 
auf einer Platine eingelotet werden kann, Weiterhin ergibt 
sich far den Anwender der Vorteil, .daS hinsichtlich der An- 
lieferung und Verarbeitung nur identische Baueinheiten (kein 
Gurtwechsel erforderlich) vorliegen, und daS nur noch ein Be- 
stuckungsvorgang erforderlich ist. ZusStzlich wird die Zuver- 
lassigkeit hinsichtlich des Paarens der Kaltleiter verbessert 
und lokale Temperaturunterschiede sp.ielen durch das Gehause 
praktisch keine Rolle mehr. SchlieSlich ist bei einer eventu- 
ellen Anderung des Kaltleiterdesigns anwenderseitig kein Pla- 
tinenredesign notwendig, weil dann nur der Innenteil des Ge- 
hauses (Scheibentrager) geandert warden mufi. 

Im folgenden wird der Gegenstand der Erfindung an einem Aus- 
fuhrungsbei spiel erlSutert. 

In der dazugehorenden Zeichnung zeigen 

. Figur 1 eine Ansicht der Langsseite und 
Figur 2 eine Ansicht der Stimseite eines Gehauses. 

In der Figur 1 ist ein Gehause 1, z. B, als SpritzguSgehause 
ausgebildet, dargestellt, in welchem zwei gepaarte Kaltlei- 
terscheiben 2 angeordnet sind. Die Kaltleiterscheiben 2 .sihd 
dabei in Kontaktanordnungen 3 gehaltert. 

Wie aus der Figur 2 ersichtlich ist, sind die Kontaktanord- 
nungen 3 fxir die Kaltleiterscheiben 2 derart ausgebildet, dafi 
sie auf die AuiSenseite des GehSuses 1 umgebogen sind und dort 
elektrische AnschlGsse 4 bilden, so daS die Anordnung als 
Chip-Bauelement oberf ISchenmontierbar . f ilr eine SMT-Technolo- 
gie ist, 

LSnge L, Breite B und Hohe H des GehSuses 1 sowie der Abstand 
A zwischen den Kaltleitem 2 richtet sich nach den vorgesehe- 
nen Anwendungen, 
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Bei einem Ausf<ihrungsbei spiel sind diese Abmessiingen z. 
A =10 ram; B = 7,5 ram; H = 11 tnm und L = 22 nm. 
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Schutzanspruch 

Gepaarter Doppei-Kaltleiter fiir Uberlastschutz,: insbesondere 
2um Telef bnlinienschutz, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Anordnung als Chip-Bauelement ausgebildet ist, und 
daS. die Kaltleiter (2) gemeinsam in einem fiir eine SMT-Tech- 
nologie vorgesehenen Gehause (1) angeordnet sind. 
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